




























专利名称(译) 有机EL显示装置和制造有机EL显示装置的方法
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[标]发明人 MARUYAMA SATOSHI
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CPC分类号 H01L27/3262 H01L27/3248 H01L51/56 H01L21/266 H01L29/66492 H01L29/66742 H01L29/78621 
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优先权 2016075394 2016-04-04 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有机EL显示装置包括在每个像素中的多个像素和晶体管。晶体管包括漏
电极和源电极。形成在源电极和漏电极之间的第一栅电极，以及形成在
第一栅电极的下层侧的半导体膜。作为第一栅电极和漏电极之间的区域
之一的第一区域和半导体膜的第一栅电极和源电极之间的区域具有高密
度的n型离子和第二区域，即在第一栅电极和漏电极之间的区域中的另一
个以及半导体膜的第一栅电极和源电极之间的区域具有低密度的n型离
子。
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